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Tranzystorowy przekaznik czasowy z impulsowym wyzwalaniem
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Wynalazek dotyczy tranzystorowego przekaZnika
czasowego z impulsowym wyzwalaniem, o dlugim
rzedu kilku minut opéznieniu zadzialania.

Znane dotychczas rozwigzania przekaZnikéw ma-
jgce ma celu uzyskanie dlugich opdznien zadziala-
nia wymagajg stosowania kondensatoré6w o duzej
warto§ci pojemno$ci oraz wymagaja elementéw
kompensujgcych zmiany parametréw tranzystoréw
w funkcji temperatury i dziatajg na zasadzie la-
dowania kondensatoréw przez opornik. PrzekazZni-
ki oparte na tych zasadach majg duze gabaryty,
niestabilno$§¢ w czasie i duze rozrzuty wywoly-
wane wplywem temperatury.

PrzekaZnik wedlug wynalazku jest pozbawiony
wymienionych wad. Dzieki wprowadzeniu do
ukladu diody o malym pradzie wstecznym Zrédia
napiecia impulsowego oraz zastapieniu kondensa-
tor6w elektrolitycznych przez kondensatory o du-
zej stabilno$ci, uzyskano niezalezno§¢ dzialania
przekaznika od temperatury. Rozrzuty zadziala-
nia zredukowano do minimum dzieki wykorzysta-
niu do pomiaru czasu procesu rozladowania, a
nie jak dotychczas, ladowania kondensatoréw
wchodzgcych w sklad ukladu przekaznika.

Istotg wynalazku jest wprowadzenie do obwo-
du rozladowujgcego sie¢ kondensatora zZrédia na-
piecia impulsowego, powodujgcego przerzut prze-
rzutnika niezaleznie od warto$ci opornosci, przez
ktéra rozladowuje sie kondensator i niezaleinie
od czulosci przerzutnika.
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Wynalazek zostanie objasniony szczegélowo na
podstawie ukladu przedstawionego na rysunku.

W normalnym stanie pracy tranzystor T1 jest
zatkany, a kondensator C naladowany jest do po-
tencjalu — U. Przerzutnik dwustanowy P znajdu-
je sie w stanie ,,0” ‘t.zn. napiecie wyjSciowe jest
bliskie zera. By wykluczyé bledne dzialanie prze-
kaznika stan ,/O” utrzymywany jest przez ujemny
potencjal podawany przez opér R, z kolektora
tranzystora T1, do przerzutnika. W stanie robo-
czym zestyk ST jest zamkniety. Baza tranzysto-
ra T1 staje sie ujemna, tranzystor wchodzi w stan
nasycenia, napiecie kolektor-emiter staje sie bli-
skie zera. Kondensator C naladowany do poten-
cjalu — U, zaczyna sie roztadowywaé przez opor-
nik R; oraz tadowaé¢ do potencjalu +U. Gdy po-
tencjal kondensatora € od strony przerzutnika
przechodzgc przez zero stanie sie ujemny, naste-
puje przerzut przerzutnika w stan ,,1” przy kto-
rym napiecie wyjSciowe jest bliskie napiecia za-
silania. Nastapi to tylko woéwczas gdy wartosé
pradu wynikajgca z .opornoSci R; i napiecie za-
silania U, stanie si¢ wigksza od pradu wyzwala-
nia przerzutnika.

Z powyzszego wynika, ze warto§¢ opornoSci R,
jest ograniczona giéwnie przez prég czuloSci prze-
rzutnika. Warunek ten przestanie istnie¢ jezeli
wlaczymy szeregowo z pojemnos$cia C pomocnicze
impulsowe Zr6dlo napiecia e;j . Do czasu gdy
U, +E;, <E,, gdzie U, = napigcie na kondensa-
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torze C, E;, — amplituda napigcia, E, — napie-
cie wyzwalajgce przerzutnik, dioda D jest zatka-
na i zrédlo e; nie wplywa praktycznie na prace
ukladu. Gdy potencjal punktu a zbliza si¢ do war-
tosci E, dioda D zaczyna przewodzié i kolejny
impuls zr6dla e; zapewnia przerzut przerzutnika.

Przerzutnik zostaje przerzucony do stanu ,1”
i pozostaje w nim dzieki sprzezeniu zwrotnemu.
Przylaczony dp zaciskéw wyjSeiowych aparat elek-
tryczny, np. przekaznik pomocniczy zostanie po-
budzony po czasie wynikajgcym z warto$ci R i C.
W‘e’cellu zapewnienia przerzutu wystarczy dobraé
warto§¢ amplitudy impulsu zrédla e; réwng 1—
2 V oraz jak majmniejszy wspoélczynnik wypetl-
nienia napiecia impulsowego. Jako zrédlo napie-
cia impulsowego mozna stosowaé najprostsze
uklady formujgce zasilane z sieci pradu zmien-
nego, lub znane uklady elektroniczne jak np. ge-
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nerator samodiawny. Wprowhdzenie pomocnicze-
go zrédla napiecia impulsowego pozwala na po-
wiekszenie opornosci R; do warto$ci setek MQ,
oraz na uzyskanie duzego opéZnienia czasu dzia-
tania na jednostke pojemnosci rzedu 100 S(uF).

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy przekaZnik czasowy 2z impulso-
wym Wwyzwalaniem skladajacy sie z tranzystora
w ukladzie manipulatora, kondensatora, oporni-
ka, diody o matym pradzie wstecznym i tranzy-
storowego przerzutnika dwustabilnego, znamienny
tym, ze w obwodzie rozladowujacego sie¢ konden-
satora (C) diody (D) i wejScia przerzutnika (P)
ma wilgczone zrédlo napiecia impulsowego (ei )
pomiedzy kolektor tranzystora (T1) i kondensa-
tor (C).
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